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1. Теоретичні аспекти технології вирощування та наступної обробки напівпровідникових твердих розчинів на
основі сполук AIIBVI

2. Theoretical aspects of growth and post-grown treatment of II-VI semiconductor solid soliutions

Реферат:
1. Об’єкт дослідження - вузькощілинні напівпровідники AIIBVI. Мета роботи - аналіз та вирішення
теоретичних проблем вирощування та подальшої обробки вузькощілинних напівпровідників AIIBVI. Методи
дослідження - теоретичний аналіз умов фазової рівноваги, гальваномагнітні дослідження епітаксійних
плівок, математичне моделювання процесів дифузії. Показано, что пружні напруги в епітаксійних плівках
(Hg,Mn)Te, що їх вирощено з рідкої фази, не впливають на частку марганцю в твердому розчині. Розраховано
солидус трьохкомпонентної системи Hg-Mn-Te. Встановлено, що присутність прехідного шару між
підкладкою та плівкою призводить до зростання концентрації носіїв в епітаксійному шарі
(Hg,Mn,Cd)Te/(Cd,Zn)Te n-типу та зменшення їх рухливості. Одержані результати можуть бути використані
при розробці нових технологій вирощування та подальшої обробки вузькощілинних напівпровідників AIIBVI.

2. Object of investigation - narrow-gap II-VI semiconductors. Goal of thesis - analysis and soliution of theoretical
problems of growth and post-grown treatment of narrow-gap II-VI semiconductors. Investigation methods -



theoretical analisis of phase equilibrium conditions,galvanomagnetic measurements of epitaxial films,
mathematical simulation of diffusion process . It is shown that the elastic strain in (Hg,Mn)Te LPE films affect no
the Mn fraction in solid. The solidus of Hg-Mn-Te ternary system is calculated. It is found that the concentration
of carriers in n-type (Hg,Mn,Cd)Te/(Cd,Zn)Te epilayer is increased and the mobility of ones is decreased if the
interface layer between substrate and film exists. Obtained results may be used for devising a new methods of
growth and post-grown treatment of narrow-gap II-VI semiconductors.
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